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	序号
	类   别
	要      求
	备 注

	1
	材料或

部件名称
	晶圆
	

	2
	规格型号
	   12N60
	

	3
	技术要求
	Symbol 
Parameter 
Test Condition 
Min Typ Max Unit 
BVDSS 
Drain-Source Breakdown Voltage 
VGS=0V , ID=250uA 
600 
-- 
-- 
V 
RDS(ON) 
Static Drain-Source On-Resistance 
VGS=10V, ID=6.0A 
-- 
0.55 
0.661 
Ω 
VGS (th) 
Gate Threshold Voltage 
VGS=VDS , ID=250uA 
2.0 
-- 
4.0 
V 
IDSS 
Gate-to-Source Leakage Current 
VDS=600V, VGS=0V 
-- 
0.08 
0.1 
μA 
IGSS 
Gate-Body Leakage Current 
VDS=0V , VGS=±30V 
-- 
0.11 
±80 
nA

	

	4
	质量保证

体系要求
	建立较为完善质量控制和保证体系。通过IATF16949质量体系认证
	

	5
	质量要求
	交付批次合格率100%
	

	6
	环境保护
	符合环境要求，减少环境污染
	

	7
	包装和运输
	包装、运输、装卸、贮存能有效防护产品质量
	

	8
	验收方式
	货到需方现场验收。
	

	9
	记录和报告

合格证明
	每年提供一次材质、性能试验或型式试验报告，每批提供合格证。
	

	10
	其它
	
	

	
	
	
	



